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PNP SILICON TRANSISTORS, PLANAR
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR

*BF679
*BF 680

BF 679 is intended for gain controlled input
stages in UHF TV tuners.

BF 680 is intended for self oscillating mixers
in UHF TV tuners.

Le BF 679 est destiné aux étages d'entrée UHF &
gain réglable dans les sélecteurs de canaux TV.

Le BF 680 est destiné aux étages mélangeurs auto-
oscillants UHF dans les sélecteurs de canaux TV.

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

sk Preferred device
Dispositif recommandé

Veso -4V
|c —30 mA

BF 680 650 MHz
o BF 679 > 12dB

E { BF 679 35 dB
BF680 5 dB

fr { BF 679 850 MHz
G

Plastic case — See outline drawing CB-146 on last pages
Boftier plastiqueVoir dessin coté CB-146 dernidres pages
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ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b=+25°C {Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION am {Sauf indications contraires)
Collector-base volta
Tension callcctaurb:nge Veso —-40 v
Collector-emitter voltal
Tension collocmur-émﬂwugf Vceo ~-35 \
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEso -3 v
Collector current t
Courant collecteur c -30 mA
Power dissipation .
Dissipation de puissance Tﬂmb 45°C Ptot 170 mwW
Junction temperature T.
Température de jonction max i 150 °C
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BF 679, BF 680

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Collector-base cut-off current = _
Courant résiduel collecteur-base VCB 20V ICBO 100 HA
Collector-base breakdown voltage = _ _
Tension de claquage collscteur-bass lc 100 uA V(B R)CBO 40 v
Collector-emitter breakdown voltage = Vv _
Tension de claquage collecteur-émetteur IC - 5mA (BR}CEQ 35 v
Emitter-base breakdown voltage = _
Tension de claquage émetteur-base e 104A V(BRIEBO -3 v
Static forward current transfer . ratio Veg=-10V
Valeur statique du rapport de transfert 0 =—-3mA h21 E 20
dirsct du courant (o]
Veg =-10V
Power gain g =3mA BFG70 | 12 15 a8
h i f = 800 MHz Gp
Gain en puissance BFGBO | 11 14 dB
F!g =500
R, =2000Q
Veop =—-10V
;ransition frequency ICCE ——3mA fT BF 679 850 MHz
réquence de transition 5 MH
f = 100 MHz BF 680 650 z
. Vop =—-10V
Feedback capacitance (common CE
emitter) |c =—-1mA Ci2e 0,45 pF
Capacid de ré fe /| f  =100MHz
Feedback capacitance (common VCB =-10V
base) lg =0 Cq2p 0,1 pF
C ité de (base ) f = 10 MHz
Noise figure YCE - —;om\; . BF 679 35 dB
Facteur de bruit c —
t = 800 MHz BF 680 5 dB
Ve =-12V
Collector current for Rc =820Q
Cw""fgﬁﬂscgggnw' Rg =500 lage BF 679 | —-6,6 -8,1 mA
p R_ =20008Q
f = 800 MHz
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
.‘J..un.ction-a[nbie.nt thermal resist_anceI Rth(j-a) 0.60 oC/mW
* Pulsed 1. =200us 6 <1%
Impulsions 4
2/3
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BF 679, BF 680
TEST CIRCUIT (Power gain, AGC and noise figure)
CIRCUIT DE MESURE (Gain en puissance, courant de CAG et facteur de bruit)
Generator
Générateur
R, =50Q
f =800 MHz 200 pF R =2k
il P (= o)
11] \Z \1 / =
TJ
1,5 kQ
2pF
|
il |
_QZO oF Receiver
Récepteur
50 2
\

VEE Vee
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